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 - curentul invers se neglijează, practic, întotdeauna; eventual se ţine seama 

de rezistenţa de pierderi, de valoare foarte mare. 
 

4. Regimul dinamic al joncţiunii pn  
 

Circuit de polarizare: 

 

 

 

 

 

   

Determinarea PSF: ( DD IU , ) 

Ecuaţii: DD uRiE      dreapta de funcţionare statică → PSF 

   DDD uii     DD UIM ,  

 Regimul dinamic se aplică peste regimul de curent continuu. Punctul de 

funcţionare se deplasează în jurul PSF iar pentru semnale variabile suficient de 

mici, comportarea diodei poate fi considerată liniară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesar un model (o schema echivalentă) valabil pentru regimul dinamic şi 

anume pentru determinarea curentului prin circuit şi a tensiunii la bornele 

diodei. 

a) la frecvenţe joase – se pot neglija fenomenele reactive şi modelul va fi 

caracterizat printr-o rezistenţă dinamică. 

Fie:  
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La polarizare inversă: 
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b) la frecvenţe înalte apar elemente capacitive: 

  - datorită sarcinilor fixe din regiunea de trecere 

  - datorită sarcinilor mobile din zonele în care are loc difuzia de 

purtători de sarcină 

 

  capacitatea de barieră 
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- 0bC   este proporţional cu aria joncţiunii; 

- În funcţie de profilul de impurităţi se obţin relaţii de forma: 
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  cu m  având valori cuprinse între 0,3 si 0,5. 

 De regulă, are efect negativ (întârzie răspunsul la frecvenţe înalte) 

 Se foloseşte sub forma de diodă Varicap. 

 

  capacitatea de difuzie  
Este determinată de surplusul de sarcină obţinut prin difuzie: 

Capacitatea totală de difuzie: 
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Capacitatea de difuzie este proporţională cu curentul direct prin diodă. 

Capacitatea de difuzie este mai importantă decât capacitatea de barieră în 

conducţie directă şi este neglijabilă la polarizarea inversă a diodei. 

Modele simplificate: 

 - la frecvenţă joasă: 

 
 - la blocare:  

 
 - la conducţie cu tensiuni directe mici  

 
 

Variante constructive 

 

1. Diode de semnal mic – diverse utilizări 

 parametri:  - curentul maxim direct admisibil – 50 - 100 mA  

   - tensiunea invers maxim admisibilă – 20 – 100 V 

   - putere disipată maxim admisibilă – 150 mW 

2. Diode redresoare – utilizare în conversia ca→cc pentru frecvenţe de până 

la 400 Hz 

   - curentul maxim direct admisibil - 10 mA – 100 A 

   - tensiunea invers maxim admisibilă – 10 – 1000 V 

   - putere disipată maxim admisibilă – 0,1 – 100 W 

 (se pot utiliza şi sub forma de punţi redresoare) 


